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ナノ立体造形技術、3次元ナノ構造科学、強相関金属酸化物キーワード

ライフサイエンス（健康・医療）、AI、エネルギー研究分野以外の関心分野・テーマ

表面科学、超精密表面加工、薄膜結晶成長という
試料作製技術を戦略的に融合させ、3次元拡張する
ことで、「サブnmスケールでの立体造形とキャラク
タリゼーション」を可能としました。これは既存の
加工、造形、構造評価技術の常識を刷新する卓越し
た技術です。世界最高精度で10 nmオーダーのサイ
ズで多様な機能性酸化物材料の完全位置・形状制御
3次元ナノ構造体(図1)を作製でき、これまでマク
ロサイズの試料中では埋没していた物性を解明し、
また新奇物性の発見に至っています。

特徴・独自性

ナノ構造作製技術は、物質開発とデバイス作製に
関する究極のテクノロジーです。なぜなら物性を決
める電子、スピン、電荷などには集団系に由来した
ナノサイズの特性長が存在し、試料サイズを1-10 
nmと微小化して特性長と同等程度に迫ると、純粋
化した物性の取り出し、言い換えると機能最少塊に
アクセスが可能となるためです(図2)。ナノ構造と
物性の関係を解明し、その特異性を安定化させる機
能活性化の方法論を確立することで、機能活性化し
た材料の開発、ひいては効率を増大化したナノデバ
イスの具現化として産業界に貢献していきます。

研究の先に見据えるビジョン

ナノテクノロジー・材料 スマートデバイス、ナノ機能材料開発
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